I I mm | DANE WSTEPNE PODWOJNA LINIA OPOZNIAJACA z AFPP DL 802
AV4ER
OBUDOWA LINIA OPOZNIAJACA L1 i L2
Metalowa PCZ-24 o . Wartosé al
arametr
) . L1 L2 Jednostk
Czestotliwos¢ srodkowa (fo) ~ 80 ~ 80 MHz
0000000O0OOCGOS
1 12 Szerokos$¢ pasma przepustowego (3dB) >1,1 >1,0 MHz
5 295401 Ttumiennos¢ wtraceniowa przy (fo) 15 22 dB
25401 ‘ Poziom odniesienia dla podanych nizej wartosci
24 ’ 13 Ttumiennos¢ wzgledna
e0oee oo dolne pasmo zaporowe 75 + (fo - 4,5) MHz >15 >15 dB
L ) gorne pasmo zaporowe (fo + 4,5) +85MHz | >15 > 15 dB
max. 39.5 max. 31.5 Odstep (d) pomiedzy przetwornikami 12 mm
Temperaturowy wspotczynnik czestotliwosci -50 ppm/°C
| [ /[ || (TWC?)
TEEEERERRET tuses T 1l Materiat podioza 41°YX LiNbO3
215 $0.48

Uktad wyprowadzen

—

1 - wejscie L1 taczone z masg uktadu
2 - wejscie L1
11 - wyjscie L1
12 - wyjscie L1 taczone z masg uktadu
13 - wyjécie L2 taczone z masg uktadu
14 - wyjscie L2
23 - wejscie L2
24 - wejscie L2 fgczone z masa uktadu
25 - masa uktadu

24

L1
12

WARUNKI POMIARU

- temperatura otoczenia : 23°C
- impedancja sterujaca : 50 Q
- impedancja obcigzenia : 50 Q

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA
LINII OPOZNIAJACEJ L1

TRH Lo6 S dB/ REF -~15.08 dB 11-15.25

dB 88,358 990 MHz
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CENTER 86.800 886 MHz

PHN 188006 960 MHz

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA
LINII OPOZNIAJACEJ L2

TRY Los S dB/REF -21.62 dB

1-24.582 dB

20.250 802 MHx
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START 75.800 666 MHz

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH

Wolczyriska 133, 01-919 WARSZAWA

STOP 35006 0608 MHx




